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SONDA PROMIENIOWANIA IZOTOPCWEGO

Przedmiotem wynalazku jest sonda promieniowania izotopowego przeznaczona zwtaszcza do po=-
miaru natg¢ienia promieniowania 3 celem wyznaczenia w ukladzie pomiarowym natezenia przepiywu
lub gestcsci medium gazowo-pylowego przesylanego rurocijgiem, na przyktad mieszaniny pylowo-
powietrznej zasilajacej palniki piecéw przemyslowych.

Z opisu patentowego wynalazku wedlug patentu 85 723 MKP GO1N 23/00 znanym jest kréciec
pomiarowy w ksztatcie cylindrycznej tulei zaopatrzone) w pomiarowe okienko, wkrecany w Sciane
rurociagu lub zbiornika. Z opisu patentowego wynalazku wediug patentu 69 694 MKP GO1n 23/02
znane jest radioizotopowe urzadzenie pomiarowe zawierajace detektor usytuowany w okienku pomia-
rowym. Znanym jest, na przyktad z opisu patentowego wynalazku wedlug patentu 99 623 MKP GOF
1/46 stosowanie tranzystora jako sterowanego grzejnika dla zabezpieczenia termicznej stabili-
zacji uktadéw elektronicznych aparatury pomiarowej. Znanym jast w technice laboratoryjnych po-
miaréw technika izotopows stosowanie jako detektora promieniowania specjalnej diody péiprzewod-
nikowej.

Sonda promieniowania izotopowego w ktérej detektorem promieniowania jest péiprzewodnikowa
dioda detekcji promienicwania jonizujgcego usytuowana w okienku pomiarowym obudowy, zacpatrzo-
na w elektroniczny uktad stabilizacji temperaturowej zawilerajqcy czujnik temperatury sterujacy
tranzystorem peiniacym funkcje elementu grzejnego, charakteryzuje sie tym, 2e detektor wraz z
zamocowanym do niego elektronicznym ukladem detekcji jest umieszczony wewnatrz metalowej, cy-
lindrycznej obudowy z jednej strony osadzonej w kréécu stanowigcym cieplny izolator, wkrecany
w konatrukcje obszaru pomiarowego, przy czym cylindryczna obudowa jest otoczona cylindrycznym,
wspélosiewo wzgledem niej usytuowanym metalcwym plaszczem wykonanym z bardzo dobrego przewud-
nika ciepla.

Plaszcz ten, jednym koricem jest mocowany w wymienionym kréécu i z zewnstrz jest otoczony
na calej drugosci powlokg cieplnego izolatora, w ktérej od strony metalowego ptaszcza jest u-
tworzona chtodzgca komora zawierajaca wlotowy kanal i wylotowy kanat chtodzgcego medium, naj-
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korzystnie) powietrza. W drugim konicu cylinarycznej obudowy, symetrycznie wzgledem detekiora
Jest osadzony w denku obudowy tranzystor staiiowigcy grzewczy element. Tranzystor ten poXaczony
z czujniklem temperatury jest usytuowany wewnatrz wneki utworzonei w pokrywie wykonanej z cie-
tlnego izeclatora i wkrecane) na obudcwe, a usytuowanej wewnatrz drugiego korica metalowego, cy=-
,lindrycznego ptaszcza. Czujnik temperatury jest osadzony w metalowym plaszezu, tuZ przy po-
wierzchni detektora. »

W rozwigzaniu wedlug wynalazku dzicki zastosowaniu kalorymetrycznege ukladu termostatowa=
nia detektora i jego ukladu elektronicznego i utrzymenia ich w statej, zadanej temperaturze
optymalnej dla pracy detektora uzyskuje sie wysoka stabilnos¢ temperaturowa pracy detektora
przy wzglednie maiym wydatku enérgii na potrzeby termostatowania, wyeliminowanie blredéw wyni-
kajacych ze zmian warunkdéw cieplnych pracy ukladu elektronicznego somdy oraz odizolowanie son-
dy od wplywu wysokiej temperatury jaka moze posiadaé rurociag, co w konsekwencji pozwolilo na
stworzenie wysokie]j jakosci sondy o duzej fywotnosci i szerokim zakresie zastosowan, w réinych
warunkach temperaturowych rurociagéwv.

Wynalazek jest blizej objasniony w przyktadzie wykonania przedstawionym na za*gczonym ry-
sunku, ktdry pokazuje sonde w przekroju z zaznaczeniem fragmentu sSciany rurociagu.

Sonda wedlug wynalazku ma cylindryczny kréciec 1 wykonany z materialu o bardzo duzej od-
pornosci cieplnej i elektrycznej. Kréciec 1 ma nagwintowana czes$é 2 wkregcang w konstrukcje po-
miarowego obszaru 3, na przyklad w Sciane¢ rurociggu. W kréécu jest utworzony wlot 4 zakoriczony
pomiarowynm okienkiem 5. Od drugiej strony w kréciec 1 jest wkrecona cylindryczna, od strony
krééca 1 stozkowo uksztattowana metalowa obudowa 6, wewnatrz ktérej jest umieszczony detektor
7 wraz z polaczong sztywnie z nim pXytka 8 ukladu eléktronicznego detektora 7. Detektoream 7
Jjest péiprzewodnikowa dioda detekcji promieniowania jonizujacego. Detektor 7 usytuowany jest w
stozkowej czescli obudowy 6 réwnolegle do pomiarowego okienka 5, prostopadle do ptytki 8 elek~-
tronicznego uktadu detektora. W kréécu 1 jest osadzony metalowy ptaszcz 9 usytuowany wspétosio=
wo wzgledem cylindrfcznej obudowy S, Metalowy plaszcz 9 stanowi odcinek rury wykonanej z bar-
dzo dobrego przewodnika ciepta., Metalowy plaszcz 9 jest z zewnatrz pokryty na catej drugosci
powtoka 10 cieplnego izolatora zaopatrzona od strony metalowego ptaszcza 9 w chtodzace komory
11 zawierajace wlotowy kanat 12 i wylotowy kanat 13 chlodzacego medium, ktérym najkorzystnie}
jest powletrze.

Symetrycznie wzgledem detektora 7, w drugim koricu cylindrycznej obudowy €, w jej denku 14
jest zamocowany tranzystor 15 stanowiacy grzewczy element, ktéry wraz z przynaleinym mu elek-
tronicznym uktadem 16 jest usytuowany wewnatrz wneki 17 utworzonej w pokrywie 18. Pokrywa 18
jest wykonana z cieplnego izolatora i jest wkrecang na koricowy odcinek cylidrycznej obudowy 6.
Pokrywa 18 jest usytuowana wewnatrz metalowego piaszcza 9 i sScisle swoja powierzchnia boczng
do niego przylega. W stozkowej czesci cylindrycznej obudowy 6, tuZ przy powierzchni detektora
7 jest usytuowany czujnik 19 temperatury polaczonv poprzez elektroniczny uklad 16 z grzewczym
elementem, ktérym jest tranzystor 15,

Zastrzez?enla patentowe

1. Sonda promieniowania izotopowego, w ktdérej detektorem promieniowania jest péiprzewod-
nikowa dioda detekcji promieniowania jonizujgcego usytuowana w okienku pomiarowym obudowy,
zaopatrzona w elektroniczny uklad stabillizacji temperaturowej zawierajacy czujnik temperatury
. sterujacy tranzystorem pelnigcym funkcje elementu grzejnego, znamienna tym 2e
detektor (7) wraz z zamocowanym do niego elektronicznym uktadem (8) detekcji jest umieszczony
wewnatrz metalowej, cylindrycznej obudowy (6), ktéra z jednej strony jest osadzona w kréécu
(1) stanowigcym cieplny izolator, wkrecany w konstrukcje (3) pomiarowego chszaru, a zaopat-
rzony w pomiarowe okienko (5), przy czym cylindryczna obudowa (6) jest otoczona cylindrycznym,
wspéosiowo wzgledem niej usytuowanym metalowym plaszczem (9) wykonanym z dardzo dobrego prze-
wodnika ciepla, mocowanym jednym koricem w kréécu (1) i powleczonym z zewnatrz, na catej dtu-
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gosci powtoky (10) cieplnege izolatora, w ktérej od strony metalowego plaszcza (9) Jest utwo-
rzona chlodzaca komora (11) zawierajace wlotowy kanal (12) i wylotowy kanal (13) chlodzacego
medium, korzystnie powietrza, podczas gdy w drugim koricu cylindrycznej obudowy (6), symetrycz-
nie wzgledem detektora (7) jest osadzony w denku (14) obudowy (6) tranzystor (15) stanowiacy
grzewczy element, ktéry wraz z przynaleinym mu elektronicznym ukladem (16), poprzez ktéry jest
polaczony z czujnikiem (19) temperatury, jest usytuowany wewnatrz wneki (17) utworzonej w po-
krywie (18) wykonanej z cieplnego izolatora i wkrecanej na obudowe (6), a usytuowanej wewnatrz
drugiego korica metalowego ptaszcza (9).

2, Sonda wedlug zastrz. 1, znamienna tym 2e czuinik (19) temperatury jest
osadzory w metalowym ptaszczu (6), tuz przy powierzchni Qetektora (7).
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